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𝜇: Ladungsträgerbeweglichkeit

Gesucht:

• 𝑅𝑆

• Potential 𝑈𝐷 an der Verbindung der Sourceanschlüsse von 𝑇1 und 𝑇2

• Kontrolle, ob 𝑇3 im Pinch-off-Bereich bleibt.

• Innenwiderstand der Konstantstromquelle mit 𝑇3

• Diskussion 𝑅𝐺1, 𝑅𝐺2, 𝑅𝐺3

• Differenzverstärkung 𝑣𝐷, Gleichtaktverstärkung 𝑣𝐺 und Gleichtaktunterdrückung G

• Möglicher Bereich der Gleichtakteingangsspannung, so dass die Transistoren im Pinch-off-Bereich bleiben

• Eingangsdifferenzspannung für vollständige Umsteuerung, d. h. ein Transistor übernimmt den gesamten Strom 𝐼0,

der andere hat 𝐼0=0.

• Klirrfaktor bei Ansteuerung mit 𝑢𝑒𝐷 =  𝑢𝑒𝐷 ∙ sinω𝑡 mit  𝑢𝑒𝐷 = 1,4 V


